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摘要(译)

描述了一种液晶显示装置，其中TFT位于像素之间的空间的正下方。黑
矩阵包括不透明导电元件阵列，其中一个这样的元件位于每个TFT上
方。黑色矩阵结合到TFT结构中。通过将高导电材料用于黑色矩阵元
件，其厚度保持最小，从而最小化它们对平面度的影响。任选地，该高
导电层可以与非反射导体层层叠，所述非反射导体与硅形成良好的欧姆
接触。在一个实施例中，添加金属填充的通孔，其通过黑色矩阵层将
TFT连接到透明导电像素控制元件。在另一个实施例中，黑矩阵层连接
成与栅电极平行，从而降低后者的串联电阻。还描述了制造显示器的过
程。
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